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Warum der Begriff der ,Netzparitat“ bei Stromerzeugungskosten in Hohe von

rd. 20 Ct/kWh, entsprechend den Stromkosten aus dem Netzbezug Unsinn ist:

In den Stromkosten bei Netzbezug sind rd. 40 % staatliche Abgaben und weitere rd. 30 % Netzkos-
ten enthalten und dieser Strom ist mit hoher Sicherheit 24 Stunden uneingeschrankt verflgbar.

Der Photovoltaikstrom ist bezogen auf die Nennleistung jedoch nur 800 Stunden pro Jahr verfugbar,
das Jahr hat aber 8.760 Stunden, d.h rd. 8000 h im Jahr ist das Netz zwingend erforderlich!
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